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Für drei Hauptanwendungen empfehlen
wir unsere

Vierschichtdiode
BRY39
• als Silicon Controlled Switch (SCS)
• als Thyristor-Tetrode
• als programmierbarer Unijunction

Transistor (PUT)

Und was Sie besonders interessiert:
die technischen Daten und die Preise der
BRY39 lassen sich zeigen!

Verlangen Sie unsere Product
Information 129: BRY39 Applications

Haben Sie schon

...dieSi-Planar-
Z-Diode BZX79C
imD0-35-Gehäuse?
Für den 400-mW-Bereich wird modernste
Halbleitertechnologie (Planar-Epitaxial-Kristall)
mit dem Standard-Dioden-Gehäuse DO-35
kombiniert. Neben den günstigen Gehäuseabmessungen

bietet die neue Typenreihe erhebliche
Vorteile gegenüber DO-7-Glas- oder
Plastikdioden:

Steile Durchbruchscharakteristik
Abrupter Übergang zwischen Sperr- und
Durchbruchsgebiet (scharfer Kennlinienknick)
Erheblich kleineres Rauschen
Extrem kleine Restströme gegenüber diffundierten
und legierten Z-Dioden
Hohe mechanische Festigkeit aufgrund der
Druckkontaktierung
Günstiger Preis
Die wichtigsten Daten der 30 Typen umfassenden
Planar-Reihe BZX79C

Spannungsbereich
Toleranz
Verlustleistung (Tumg. 50 °C)
Sperrschichttemperatur

75 V4,7
±5%
400 mW
200 °C

Ganze Typenreihe auch mit 2% Toleranz
lieferbar.

PHILIPS
Abteilung Halbleiter
und Baueinheiten
8027 Zürich, Postfach
Tel. 01 442211 int. 464
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